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i 'isrr therapy device using multiple high power laser diodes • has 
multiple semiconductor laser diodes each producing ten watts peak 
at ()<»4 nanometres wavelength 

NAVARRO C 04 . 10.S4-FR-015431 

SOS (J1.04.S6)A6in-05 
04.10.84 as 035431 (1705MB) 

The laser therapy device comprises a multiple array of high power 
laser diodes (1.2,3) each producing 10 watts (peak) at a wavelength of 
904 nanometres driven by a pulse generator (4). Areas up to 5 enms 
can be covered in one application using a pulse period of 20u 

nanoseconds. , . , . . „■ 

• Scanning of the treatment zone can be carried out automatically 
by oscillation of the source or an optical system. The laser diodes 
may be of the single or multiple emitter type. 

ADVANTAGES - High power multiple source allows shorter 
exposure periods and/or greater latitude in positioning the source. 
(4pp Dwg.No.0/3) 
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(54) Dispositif emetteur de rayons laser pour utilisation medicale. 



(57) L'objet de llnvention concerne un dispositif 6metteur de 
rayons laser pour utilisation mSdicale. 

II est constitue par un montage a 6metteurs multiples 1. 2. 
3 de laser de forte puissance dans ia gamme des lasers semi- 
conducteurs a diode Smettant en 904 nanometres et dont la 
puissance pour chaque diode est superieure a 10 watts en 
puissance de crete. 

II est destine a permettre des traitements demandant des 
actions anti-inflammatoires, antalgiques, anti-cedemateuses. re- 
generatrices et pour certaines applications esthetiques. 
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L'objet de I 'invention concerne un dispositif emetteur 
de rayons laser pour utilisation medicale. 

II est destine a permettre des traitements demandant 
des actions' anti-inflammatoires, antalgiques, anti-oedemateuses, 
regeneratrices et pour certaines applications esthetiques. 

Les* lasers medicaux bio-positifs utilisent le principe 
de la penetration tissulaire fonction de leur longueur d'onde 
et negligent le role de la puissance, il s'en suit que les resul- 
tats therapeutiques ne sont pas suffisants et sont par contre 
inefficaces. On doit alors proceder a des applications multiples 
de longue duree. 

Le dispositif suivant l'invention supprime ces incon- 
yenients et permet d'obtenir des resultats therapeutiques ameli- 
ores, tout en reduisant le nombre et la duree des seances 
d' application, il donne egalement la possibility d* eloigner de 
la source de laser de la cible cutanee ou profonde et assure 
un balayage efficace de zone a traiter en agrandissant le dia- 
metre du cone de rayonnement. 

11 est constitue par un montage a emetteurs multiples 
de laser de forte puissance dans la gamme des lasers semi 
conducteurs a diode emettant en 904 nanometres et dont la puis- 
sance pour chaque diode est superieure a 10 watts en puissance 
de crete. 

Sur les dessins annexes, donnes a titre d'exemple 
non limitatif, d'une des formes de realisation de I'objet de 
V invention : 

La figure 1 represente plusieurs sources iaser a diode 
semi conducteur. 

La figure 2 montre une variante d'execution a diode 
semi conducteur unique. 

La figure 3 est une vue representant le dispositif 
dans son ensemble de realisation. 
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L'appareil, figure 1, comporte l'assemblage de 
plusieurs diodes 1, 2, 3 de meme nature reliees a une ou plu- 
sieurs sources laser 4. 

Le meme dispositif, figure 2, peut comporter qu'une 
5 source laser 5 avec une unique diode 6. 

L'appareil, figure 3, est relie par cable 7 a un gene- 
irateur alimentant un laser helium-neon 8. Les lasers 9, 10, 11, 
12 sont alimentes par cables 13. 11 est possible avec interrupteur 
approprie 14 d'utiliser Tensemble des lasers ou un seul ou plu- 
10 sieurs- simultanement ou alternativement. 

Les rayons 15, 16, 17 sont helium-neon, infra-rouges 

ou autres. 

Pour ces ensembles on utilise des puissances superieu- 
res a 10 watts crete chacune. 
15 / °n peut ainsi traiter en une seule application des 

/ surfaces de plus de 5 centimetres carres avec des impulsions 
V_ vibratoires ayant une frequence de 200 nano secondes. 

On peut adapter sur cet appareil une cremaillere 
mecanique permettant de changer semi automatiquement de zone ou 
20 un systeme de balayage optique. 

Cet assemblage de plusieurs sources de laser permet 
P ar un ^ articulation de traiter un champ therapeutique sous plu- 
sieurs angles. 

La diode unique avec crete au dessus de 10 watts 
25 permet de localiser avec precision la surface traitee. 

On realise ainsi les avantages de reduire les temps 
d' application avec eloignement de l'emetteur par rapport a la 
surface a traiter. II est alors possible d'agrandir le diametre 
du cone de rayonnement laser et ce, sous plusieurs angles. 
30 Enfin on peut emettre simultanement sous des longueurs 

d'ondes differentes afin d'obtenir des effets therapeutiques comple- 
mentaires par association ou selection des moyens utilises. 

Toutefois .les formes, dimensions et dispositions des 
differents elements, ainsi que leur composition, pourront varier 
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dans la limite des equivalents, sans changer pour cela, la 
conception, generale de ^invention qui vient d'etre decrite. 
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REVENDICATIONS 

1° Dispositif emetteur de rayons laser pour utilisation 
medicale tels'les traitements anti-inflammatoires, antalgiques, 
anti-oedemateuses, regeneratrices, ainsi que des applications 
esthetiques anti-cellulite , permettant d'abord d'obtenir un 
meilleur resultat therapeutique tout en reduisant la duree et le 
nombre de seances par point ou zone de traitement en eloignant 
de la source laser la cible cutanee ou profonde et ensuite 
d ! assurer une balayage efficace de la zone a traiter en agrandis- 
sant le cone de rayonnement pour balayer une plus grande sur- 
face en combinant la nature des tensions, se caracterisant par 
la liaison avec le generateur' (4) de plusieurs diodes (1, 2, 3) 
de forte puissance superieure a 10 watts crete chacune. 

2° Dispositif suivant la revendication 1 se caracteri- 
sant par le fait que les lasers, de forte puissance dans la gamme 
des. lasers semi conducteurs a diode emettant en 904 nanometres 
dont la puissance de crete est superieure a 10 watts comportent 
des montages a emetteur unique ou a emetteur multiple. 

3° Dispositif suivant la revendication 1 se caracteri- 
sant par le fait que on peut utiliser sur un ensemble comportant 
plusieurs diodes, soit Tune d'elle, soit une combinaison selection- 
nable, soit leur ensemble par interrupteur (14) avec adjonction 
d'une cremaillere mecanique ou^ adjonction d'un balayage optique 
permettant de changer automatiquement de zone. 
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